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(57) Sammendrag

I en bredbdndsignal-romkoblingsinnret-
ning med en koblingspunktmatrise hvis
koblingselementer, som kan styres av

hver sin dekoderstyrte lagercelle

som er individuell for vedkommende
koblingspunkt, er utfert med en C-
MOS-transfergate, er der foran nytte-
signalinngangen til hver C-MOS-transfer-
gate (TG) innskutt en C~MOS-inverter-
kobling (Tp, Tn).
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Oppfinnelsen angar en romkoblingsinnretning for bredbandsig-
naler i henhold til innledningen av det eneste krav.

Nyere utviklinger av fjernmeldingsteknikken forer til tjeneste-
integrerte 1informasjonsoverferings- og -formidlingssystemer
for smalbandede og bredbandede kommunikasjonstjenester, hvor
der som overferingsmedium innen abonnenttilknytningsledningenes
omrade benyttes lysbelgeledere, som overferer bade smalband-
kommunikasjonstjenestene, som spesielt 64-kbit/s-digital-
telefoni, og ogsd bredband-kommunikasjonstjenestene, som spesi-
elt 140—Mbit/s;billedtelefoni, samtidig som der imidlertid

i formidlingssentralene (som fortrinnsvis har felles styre-
innretninger) forekommer bade smalbéndsignal-koblingsinnret-
ninger og bredbandsignal-koblingsinnretninger ved siden av
hverandre (DE-PS 24 21 002).

I forbindelse med en tidsmultipleks-koblingsinnretning for
bredbandsignaler hvor hvert koblingspunkt benyttes i multipleks
for en flerhet av forbindelser, er det kjent & forbinde to

og to ledninger ved hjelp av et portelement som blir koblet

inn og ut av en for koblingspunktet individuell lagercelle

som dannes av et bistabilt D-vippeledd, og hvor denne koblings-
punkt-individuelle lagerlinje, hvis klokkeinngang far et til-
svarende taktsignal tilfert, bare pastyres i én koordinat-
‘retning, nemlig ved sin D-inngang (Pfannschmidt: "Arbeitsge-
schwindigkeitsgrenzen von Koppenetzwerken fur Breitband-Digital-
signale", Diss., Braunschweig 1978, Bild 6.7). I betraktning

. av tidSmultipleksfaktoreﬁ ﬁé omtrent 4-8 som kan oppnds ved

en bitrate pa 140 Mbit/s, og den kostbare koblingsteknologi

som beheves i den forbindelse, blir der for tiden riktignok

til formidling av bredbandsignaler foretrukket rene romkob-
lingsinnretninger, hvor de forbindelser som gjennomkobles

over de enkelte koblingspunkter, bare er skilt fra hverandre

i rommet.

En ren romkoblingsanordning for bredbandsignaler kan vare

utfert som koblingspunktmatrise, hvor koblingselementene i

de enkelte koblingspunkter styres av en respektiv holdelagerlinije
som er individuell for det respektive koblingspunkt og bare

er dekoderstyrt (jfr. Pfannschmidt, Bild 6.4 i den ovennevnte
artikkel og Electronics / 15. desember 1983, side 88/89).
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Hvert koblingspunkt kan i den forbindelse vare utformet som
C-MOS-overforingsport (ISS'84 Conference Papers 23Cl, fig. 9).
Anvendelsen av en enkelt C-MOS-overfgringsport som kobling-
selement betinger imidlertid at dens inngangsledning i
gjennomkoblet tilstand av elementet er belastet med kapasitan-
sen av dens utgangsledning, noe som kan medfere signalfor-
sinkelser. Dessuten kan der pa& grunn av sdkalte underterskelef-
fekter (f.eks. i form av lekkasjestrgmmer eller underterskel-
strgmmer) langs MOS-transistoren forekomme krysstale-

fenomener via koblingselementer som i og for seg befinner

seg i sperretilstand.

For oppfinnelsen er der na stilt den oppgave ved en bredbénd-
romkoblingsinnretning & gi anvisning pd en szrlig hensiktsmessig
utforming av koblingselementene hvor de ovennevnte ulemper

unngas.

Denne oppgave legses i henhold til oppfinnelsen med en bred-
bandsignal-romkoblingsinnretning med en koblingspunktmatrise
hvis koblingselementer, som kan styres av hver sin dekoderstyrt
lagerlinje som er individuell for vedkommende koblingspunkt,

er dannet med hver sin C-MOS-overferingsport, hvor bredbidndsig-
nal-romkoblingsinnretningen i henhold til oppfinnelsen er
karakterisert ved at der foran nyttesignalinngangen til C-MOS-
overferingsporten er innskutt en C-MOS-inverterkobling.

Foruten fordelen av en fullstendig avkobling av inngangs-

og utgangsledninger og den derav felgende eliminering av Kryss-
tale medferer oppfinnelsen den ytterligere fordel av en hey
arbeidshastighet, da der for det ferste unngds tilbakevirkninger
av utgangsledningskapasiteten pa inngangsledningen og for

det annet riktignok inverterens gangtid kommer i tillegg,
men ogsd inverterkoblingen, idet den virker som driverbuffer

for utgangsledningen og ¢ker flankesteilheten av de gjennom-
koblede signaler patagelig.

Ytterligere szregenheter ved oppfinnelsen vil fremga av den
felgende nzrmere beskrivelse av oppfinnelsesgjenstanden, hvor

der henvises til tegningen.
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Fig. 1 viser skjematisk et utfprelseseksempel p& en bredband-
koblingsanordning, og
fig. 2 viser enkeltheter ved den koblingstekniske realisering

av denne i samsvar med oppfinnelsen.

P& fig. 1 er en bredb&ndsignal-romkoblingsinnretning skissert
i den utstrekning det beheves for forstdelsen av oppfinnelsen.
Romkoblingsinnretningen oppviser en koblingspunktmatrise med
koblingspunkter KP11...KPij...KPmn hvis koblingselementer

som antydet mer detaljert ved koblingspunktet KPij for dettes
koblingselement Kij, styres av hver sin holde-lagercelle Hij
(ved koblingspunktet KPij) som er individuell for dette kob-
lingspunkt. Denne holdelagercelle Hij (ved koblingspunktet
KPij) dannes av et bistabilt D-vippeledd hvis to utganger s'
og s" ferer til tilsvarende styreinnganger til det respektive
koblingselement (Kij ved koblingspunktet KPij).

Holdelagercellene ... Hij... blir i sin tur pastyrt i to ko-
ordinater ved hjelp av to pdstyringsdekodere, nemlig en linje-
dekoder DX og en segyledekoder DY via tilsvarende pastyrings-
ledninger x1...xi...xm; yl...yj...yn; i den forbindelse er

den i linjeretning pastyrende dekoder DX med sin respektive
dekoderutgang ...xi... fert til D-inngangene D p& de D-vippe-
ledd ...Hij... som er anordnet i vedkommende matriselinje, i
eksemplet i i'te linje, mens den dekoder DY som pastyrer

i seyleinnretningen, med sin respektive dekoderutgang R4 I
er fert til klokke-inngangene C p& de D-vippeledd ..Hij.. som
er anordnet i vedkommende matriseseyle, eksempelvis i j'te
soyle.

Som det fremgar av fig. 1, vil de to pastyringsdekodere DX,

DY via inngangsledninger ax, ay kunne padras med hver sin
koblingspunktlinje- resp. koblingspunktkolonne-adresse som

er felles for en matriserad (linje resp. seoyle) av koblings-
punkter, og via inngangsledninger cx, cy kunne pa&dras med
hvert sitt adressetaktsignal ved hvis opptreden de til riktig
tid avgir et respektive pastyringssignal pa den pastyringsled-
ning som tilsvarer den respektive koblingspunktrad-adresse.
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Sammentreff av et linjepdstyringssignal og et kolonnepdstyrings-
signal ved vedkommende matriselinjes krysningspunkt med ved-
kommende matriseseoyle ved oppbygningen av en tilsvarende
forbindelse bevirker sa en aktivering av den der anordnede
holde-lagercelle, f.eks. holde-lagercellen Hij, med den felge

at det koblingselement, i eksempelet koblingselementet Kij,

som styres av vedkommende holde-lagercelle Hij, blir ledende.

For at det her betraktede koblingselement Kij igjen skal sperres
nar vedkommende forbindelse nedbygges, er det nok a avgi bare
et tilsvarende seoylepdstyringssignal ved hjelp av sgyle-
dekoderen DY via dens pdstyringsledning yJj, uten at linjede-
koderen DX avgir noe pastyringssignal over sin linjepastyrings-
ledning xXi; det styresignal som dermed bare opptrer ved klokke-
inngangen C pa holde-lagercellen Hij for koblingspunktet

Kpij, bevirker da tilbakestilling av holdelagercellen Hij

med det resultat at det koblingselement Kij som den styrer,

blir sperret.

De enkelte holde-lagerceller ...Hij... kan hver ved sin ene
utgang s' avgi et (UDD—)signal svarende til det ene mate-

potensial U (+ 5 V) pa C-MOS-koblinger eller avgi et

(USS-)signa?Dsom tilsvarer det annet matepotensial USS (gods)
hos C-MOS-koblinger, og ved sin annen utgang s" avgi det res-
pektive andre (USS— resp. UDD-)signal. Ytterligere enkelt-

heter ved den koblingstekniske realisering av holde-lagercellene
...Hij... er det ikke nedvendig & ga narmere inn pad her, da

det ikke beheves for forstdelsen av oppfinnelsen. Slike detaljer

er forevrig allerede angitt annetsteds (DE-P 35 33 915.2).

Detaljer ved den koblingstekniske realisering av koblings-
elementene ...Kij... fremgdr av fig. 2. I henhold til fig.

2 oppviser et slikt koblingselement for det ferste en C-MOS-
overferingsport TG som i og for seg allerede er tidligere kjent
(f.eks. fra McMOS Handbook, 1973, side 3.9, fig. 11), men

hvor der foran (nytte-)signalinngangen til C-MOS-overferingsporte
TG er innskutt en C-MOS-inverterkobling Tp, Tn. Inngangen

ej til C-MOS-inverterkoblingen Tp, Tn og dermed ogsd inngangen
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til koblingselementet Kij er forbundet med den tilherende
inngangsledning til koblingspunktmatrisen, hvis inngangsled-
ninger pa fig. 1 er betegnet med el...ej...en. Utgangen ai

fra koblingselementet Kij er forbundet med den tilherende
utgangsledning fra koblingspunktmatrisen, hvis utgangsledninger

pa fig. 1 er betegnet med al...ai...am.

Nar der ut fra holdelagercellen Hij (p& fig. 1) er koblet
Uss—potensial til styreinngangen s' til koblingselementet

Kij og UDD—potensial er tilkoblet styreinngangen s", er kob-
lingselementet Kij i gjennomkoblende tilstand. Digitalsignaler
som opptrer ved inngangen ej, kommer dermed etter forsterkning
og inversjon i inverteren til utgangen ai, samtidig som denne
inverter Tp, Tn undertrykker en tilbakevirkning fra utgangen

ai til inngangen ej.

Nar der fra holdelagercellen Hij (p&° fig. 1) er koblet UDD—
potensial til styreinngangen s' til koblingselementet Kij

og koblet Uss—potensial til styreinngangen s", er koblings-
elementet Kij i sperretilstand (tri-state-tilstand), s& ingen
signaler som opptrer ved inngangen ej, kommer frem til utgangen
ai. Inverterkoblingene for de sperrede koblingselementer i
koblingspunktmatrisen KP11...KPij...KPmn (p& fig. 1) under-
trykker tillike krysstale mellom utgangsledningene al...ai...am
(pd fig. 1) og inngangsledningene el...ej...en (pd fig. 1)

via slike sperrede koblingspunkter.
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PATENTKRAV

Bredbandsignal-romkoblingsinnretning med en koblingspunkt-
matrise hvis koblingselementer som kan styres av hver sin
dekoderstyrte lagerlinje som er individuell for wvedkommende
koblingspunkt, er dannet med hver sin C-~MOS-overfe¢ringsport,
karakterisert ved at der foran myttesig-—
nalinngangen til C-MOS—overf¢ringsporten (TG) er innskutt en
C-MOS—inverterkobling (Tp, Tn).
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FIG 2
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